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I. Objetivos

v’ Familiarizacdo pratica de polarizacdo de transistores bipolares de juncdo - TBJ ( vide livro texto:
Cap. 04, pg. 262 - SEDRA.).

v" Verificagdo experimental do comportamento relativo ao ponto quiescente Q em funcéo da polarizacao
do TBJ.

I1. Material

* 01 Fonte Minipa “simples” com seus respectivos cabos.

» 01 Multimetro Digital Minipa ET 2020 com pontas de prova.
» 06 cabos banana-banana.

+ 01 transistor BC 548B.

e 01 resistor de 270Q), 1kQ, 6,8k Q, 27kQ) , 100kQ) , 470kQ, 680kQ e 10MQ
I11. Parte Prética

1. Circuito de Polarizacéo de Base

1.1. Montar o circuito da figura 1.

Rc: le
g Re= 470k
—_ 10v
—
4

Figura 1 — Circuito de polarizacao de base.

1.2. Medir as tensGes coletor-emissor ( Vce ), base-emissor ( Ve ) e as correntes de coletor ( Ic) e base
(Ig), preenchendo a tabela I. Posteriormente repetir as medidas para Rg igual a 100KQ e 10MQ.

2
72 Experiéncia: “Polariza¢do de Transistores Bipolares de Jungdo - TBJ” FEI/EL 5410/ NE 6410




Tabela | — VValores medidos de tensao e corrente.

Re= 470 kQ

Rs= 100 kQ

Reg= 10 MQ

Vce [V]

Vee [V]

Ic [mMA]

Is [MA]
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1.3. Tracar a reta de carga de saida, destacando os pontos de operacdo Q para os diversos valores de Rg
utilizados. O que houve com o ponto de trabalho Q do transistor ( saturou, cortou ou continuou na regiao
ativa ) de acordo com a variagdo de Rg? Explique as suas conclusoes.

Ic (MA) Reta de carga de saida.
r 3

A 4

Ve (V)
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2. Circuito de Polarizacédo de Base com realimentacéo de Emissor

2.1. Montar o circuito da figura 2.

Rc= 1k
§ QRp=680k

10v

Figura 2 — Circuito de polarizacdo de base com realimentacao do Emissor.

2.2. Medir as tensdes coletor-emissor ( Vce), base-emissor ( Vee) e as correntes de coletor ( Ic) e base
(Ie), preenchendo a tabela Il. Posteriormente repetir as medidas para Rg igual a 100KQ e 10MQ.

Tabela Il — Valores medidos de tensao e corrente.

Rs= 680 kQ Rs= 100 kQ Re= 10 MQ

Vce [V]

Vee [V]

Ic [mMA]

Is [MA]
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2.3. Tracar a reta de carga de saida, destacando os pontos de operacdo Q para os diversos valores de Rg
utilizados. O que houve com o ponto de trabalho Q do transistor ( saturou, cortou ou continuou na regido
ativa ) de acordo com a variagdo de Rg? Explique as suas conclusdes.

Ic (mA) Reta de carga de saida.

\ 4

Ve (V)
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PINAGEM DO TRANSISTOR BC 548

Simbologia Encapsulamento

. -
:;’

1 TO-92
1. Collecter 2. Base 3. Emitter
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